
REV.0

ADM101E

　アナログ・デバイセズ社が提供する情報は正確で信頼できるものを期していますが、
当社はその情報の利用、また利用したことにより引き起こされる第3者の特許または権
利の侵害に関して一切の責任を負いません。さらにアナログ・デバイセズ社の特許また
は特許の権利の使用を許諾するものでもありません。

携帯型アプリケーション用
Craft PortTM超小型RS-232トランシーバ

アナログ・デバイセズ株式会社
本　　　社／東京都港区海岸１ - １ ６ - １ 電話03（5402）8200 〒105－6891
　　　　　　ニューピア竹芝サウスタワービル
大阪営業所／大阪市淀川区宮原３-５-３６ 電話06（6350）6868㈹ 〒532－0003
　　　　　　新大阪第２森ビル

特長
460 kbit/s の転送レート

＋5 Vの単電源動作

RS-232 入/出力互換

0.1μFのチャージ・ポンプ・コンデンサを使用

1ドライバ／1レシーバ

DC/DCコンバータ内蔵

＋5 V 電源で±4.2 Vの出力スイング

低消費電力のBiCMOS: ICC＝500μA

超低消費電力（1μA）のシャットダウン・モード

10ピンμSOICパッケージ

アプリケーション
移動電話

携帯情報機器

PDA

携帯型計装機器

GPS受信機

概要
ADM101Eはアナログ・デバイセズのCraft Portシリーズに属する

シングル・チャンネルのRS-232ドライバ／レシーバで、＋5 V単電源
で動作します。高能率チャージ・ポンプ式電圧インバータによりオ
ンチップ－5 V電源を発生できるため、ドライバ用の負電源が不要に
なり、小型の0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサだけでRS-232互
換出力レベルを達成できます。
ADM101Eはシャットダウン入力により、チャージ・ポンプを

ディスエーブルして、低消費電力のシャットダウン・モードに入り
ます。シャットダウン時には、消費電流は1μA（typ）未満で、トラ
ンスミッタはディスエーブルされますが、レシーバは動作していま
す。
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ADM101E

エピタキシャル BiCMOS 構造の採用により、消費電力を3 mWに
抑えながら、ラッチアップも防止しています。過電圧保護機能も備
えており、レシーバ入力は±30 Vを超える連続電圧に耐えることが
できます。さらに、すべてのI/Oピンには、15 kVを超えるESD保護
が内蔵されています。
ADM101Eは10ピンのμSOICパッケージを採用しており、携帯情

報機器や移動電話などのように、必ずしもRS-232シリアル・イン
ターフェースのすべてを必要としないが、省スペースと低消費電力
が重要な小型の携帯型アプリケーションでのシリアル通信に最適で
す。
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ADM101E
電気的特性（特に指定のない限り、VCC ＝＋5 V±10%、C1＝C2＝ 0.1μF、すべての仕様はTMIN ～TMAX）

パラメータ Min Typ Max 単位 テスト条件/備考

出力電圧振幅 ±3.5 ±4.2 V VCC＝5 V ±5％、 TOUT とGNDの間に負荷3 kΩを接続。
±3.25 ±4.2 V VCC＝5 V ±10％、 TOUT とGNDの間に負荷3 kΩを接続。

GND
VCC 電源電流（無負荷） 0.5 1 mA 無負荷、 TIN＝VCCまたはGND
VCC 電源電流（負荷時） 1.85 2.5 mA TOUT とGNDの間に負荷3 kΩを接続。
VCC 電源電流（シャットダウン） 1 μA SD入力＝VCC
入力ロジック・スレッショルドLow、VINL 0.8 V
入力ロジック・スレッショルドHigh、VINH 2.4 V
入力リーク電流 ±1 μA
RS-232入力電圧範囲 －15 ＋15 V
RS-232入力スレッショルドLow 0.8 2.2 V
RS-232入力スレッショルドHigh 2.4 2.6 V
RS-232入力ヒステリシス 0.2 V
RS-232入力抵抗 3 5 7 kΩ
TTL/CMOS 出力電圧Low、VOL 0.4 V IOUT＝1.6 mA
TTL/CMOS 出力電圧High、VOH 3.5 V IOUT＝－1.0 mA
伝播遅延 0.25 μs RS-232からTTLまで
瞬時スルー・レート1 25 V/μs CL＝10 pF、 RL ＝3kΩ－7kΩ、TA＝＋25℃
変化領域スルー・レート 11 V/μs RL＝3 kΩ、 CL＝1000 pF

＋3 ～ －3 V、または逆向きに測定
ボー・レート 460 kB RL＝3 kΩ、 CL＝1 nF
出力抵抗 300 Ω VCC＝0 V、 VOUT＝±2 V
RS-232出力短絡電流 ±25 ±60 mA
注
1　サンプル・テストにより適合性を保証。
仕様は予告なく変更されることがあります。

―仕様

絶対最大定格*
（特に指定のない限り、TA ＝＋25℃）
VCC ……………………………………………………………… ＋6 V
V－ …………………………………………………… ＋0.3 ～ －6 V
入力電圧
　ドライバ入力TIN ………………………－0.3 V ～ （VCC、＋0.3 V）
　レシーバ入力RIN ……………………………………………±30 V
出力電圧
　ドライバ出力TOUT…………… （VCC、＋0.3 V） ～ （V－、－0.3 V）
　レシーバ出力ROUT……………………… －0.3 V ～ （VCC ＋0.3 V）
短絡時間
　TOUT…………………………………………………………… 連続
消費電力
　RM-10（＋70℃以上では12 mW/℃で低下） ……………1488 mW
熱インピーダンス ………………………………………＋135℃/W
動作温度範囲
　工業用（Aバージョン）…………………………… －40 ～ ＋85℃
保管温度範囲 ………………………………………－65 ～ ＋150℃
ピン温度ハンダ処理
　蒸着（60秒） ……………………………………………… ＋215℃
　赤外線（15秒） …………………………………………… ＋220℃
ESD定格………………………………………………………＞2000 V
ESD定格（I/Oピン）…………………………………………… 15 kV

* 上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに永久的な損傷を与えることが
あります。この定格はストレス定格の規定のみを目的とするものであり、この仕様の動作
セクションに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。デバイ
スを長時間絶対最大定格状態に置くとデバイスの信頼性に影響を与えます。

オーダー・ガイド

パッケージ・

モデル 温度範囲 パッケージ オプション

ADM101EARM －40 ～ ＋85℃ μSOIC RM-10
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ADM101E
ピン機能の説明

ピン番号 記号 機能

1 GND グラウンド・ピン。0 Vに接続する必要があります。
2 C1－ C1の－端子（C1が有極コンデンサの場合）。
3 V－ 内部発生の負電源電圧。
4 TIN ドライバ入力（3 ～ 5 VのTTL/CMOSロジック

レベル）。
5 ROUT レシーバ出力（3 ～ 5 VのTTL/CMOSロジック

レベル）。
6 RIN レシーバ入力（EIA-232信号レベル）。
7 TOUT ドライバ出力（EIA-232信号レベル）。
8 SD シャットダウン入力。ロジック1を入力すると、

ADM101Eは低消費電力シャットダウン・モー
ドになります。

9 C1＋ チャージ・ポンプ・コンデンサの＋端子（C1が
有極コンデンサの場合）。

10 VCC 正電源、公称＋5 V。

ピン配置
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ADM101E

負荷容量 – pF
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図3．460 kbpsにおけるトランスミッタ出力電圧と負荷容量
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データ・レート – kbps
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負荷電流 – mA
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ADM101E
概要
ADM101Eはアナログ・デバイセズのCraft Portシリーズに属する

RS-232互換のライン・ドライバ/レシーバで、ドライバ（トランス
ミッタ）を1個とレシーバを1個内蔵しています。ADM101Eは、必ず
しもRS-232シリアル・インターフェースの全機能を必要とせず、デ
バイス間の低速通信用にTxラインとRxラインのみを必要とするよ
うな移動電話、携帯情報機器、PDAなどの小型の携帯デバイスでの
シリアル通信用に最適です。ADM101Eは＋5 Vの単電源で動作し、
－5 V電源を内部で発生するため、ドライバ用の負電源は不要です。

回路説明
内部回路は次の3つの主要セクションで構成されています。

1. チャージ・ポンプDC/DCコンバータ
2. 5 Vロジック→EIA-232ドライバ
3. EIA-232→5 Vロジックレシーバ

チャージ・ポンプDC/DCコンバータ

DC/DCコンバータが＋5 V電源から負電源電圧を発生するため、
独立した－5 V電源は不要です。このDC/DCコンバータは、内蔵の
200 kHz発振器、スイッチングマトリクス、2個の外付けコンデンサ
から構成されています（図7）。

内蔵発振器�

GND

C2C1

S1

S2

S3

S4

VCC GND

V– = –VCC

++

図7．チャージ・ポンプDC/DCコンバータ

S1とS2が閉じると、S3とS4が開き、C1は＋VCCで充電されます。そ
の後でS1とS2が開くと、S3とS4が閉じて、C1とC2が接続されて、電
荷はC2に移動します。C2の＋端子はグラウンドに接続されている
ため、発振器の各サイクルで－端子に負電圧が生じます。この電圧
はC2から流出する電流に依存します。電流が小さいと、電圧は
－VCCに近づきますが、流出電流の増加と共に減少します。

チャージ・ポンプ・コンデンサと電源のデカップリング

チャージ・ポンプを正常に動作させるには、コンデンサは1Ω以
下の等価直列抵抗（ESR）を持つ必要があります。チャージ・ポン
プがVCCから電流パルスを流すため、VCCデカップリング・コンデン
サも小さいESRを持つ必要があります。VCCデカップリング・コン
デンサとV－蓄積コンデンサは、オンチップ・クランプ・ダイオー
ドによるVCCまたはV－へのESDパルスのクランプの実効性を決める
ため、小さいESRを持つ必要があります。タンタル・コンデンサま
たはモノリシック・セラミック・コンデンサの使用が適していま
す。タンタル・コンデンサを使用する場合は、極性に注意してくだ
さい。

トランスミッタ（ドライバ）部

ドライバは5 Vのロジック入力レベルをRS-232互換の出力レベル
に変換します。VCC＝＋5 Vで、EIA-232負荷を駆動する場合、出力電
圧振幅は±4.2 V（typ）になります。

レシーバ部

レシーバは反転レベルシフタで、EIA-232入力レベルを5 Vのロ
ジック出力レベルに変換します。入力には、グラウンドに接続され
た5 kΩのプルダウン抵抗が内蔵されており、最大±25 Vの過電圧に
対しても保護されています。保証スイッチング・スレッショルドは
最小0.8 V、最大2.8 Vです。未使用レシーバ入力は、内蔵の5 kΩプル
ダウン抵抗により0 Vにプルダウンされます。したがって、未使用入
力またはGNDに接続された入力に対してはロジック1レベルが出力
されます。
レシーバは0.25 Vのヒステリシス・レベルを持つシュミット・ト

リガ入力を備えています。これにより、ノイズの多い入力や変化時
間が長い入力に対してエラーのない受信が確実に行えます。

シャットダウン入力
シャットダウン入力を使うと、ADM101E を超低消費電力モード

にすることができ、DC/DCコンバータは停止され、トランスミッタ
はディスエーブルされます。レシーバはシャットダウン時も動作を
続けます。 このピンにロジック0を入力するとADM101Eがイネーブ
ルされ、ロジック1を入力するとADM101Eがシャットダウンされま
す。
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ADM101E
外形寸法

サイズはインチと（mm）で示します。

10ピンμSOIC

(RM-10)

0.0197 (0.50) BSC

0.124 (3.15)
0.112 (2.84)

0.124 (3.15)
0.112 (2.84)

10 6

51

0.199 (5.05)
0.187 (4.75)

ピン1

0.122 (3.10)
0.110 (2.79)

0.006 (0.15)
0.002 (0.05)

0.016 (0.41)
0.006 (0.15)

0.038 (0.97)
0.030 (0.76)

実装面�

0.043 (1.09)
0.037 (0.94)

0.022 (0.56)
0.021 (0.53)

0.011 (0.28)
0.003 (0.08)

6˚
0˚

0.120 (3.05)
0.112 (2.84)
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ADM101E
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「この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。」


